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 Гуляев Ю. В. – академик, ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва, РФ 

 

Заместитель председателя конференции: 
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Уважаемые участники конференции! 

 

УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН располагает  

следующими средствами демонстрации: 

 1) мультимедиа-проектор с компьютером; 

 2) классная доска. 
 



 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

26 октября 2021 г.       9-30                                                       Председатель В.А.Сергеев  

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

 

Вступительное слово 
     Сергеев В.А., директор УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, д.т.н., профессор 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

1. Плазмон-поляритонные наноантенны на графене                                                            

и перспективы их применения 
Браже Р.А.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

2. Углеродные наноструктуры в перспективных элементах питания 
Светухин В.В., Кицюк Е.П.

 

НПК «Технологический центр», г.Зеленоград 
 

3. Novel Hybrid anapole state and non-Huygens transparent metasurfaces 
Shalin A.S.

1,2,3
, Kuznetsov A.V.

1
, Bobrovs V.

2
, Valero A.C.

1 

1
ITMO University, Saint Petersburg 

2
Riga Technical University, Riga 

3
Kotel'nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of Russian Academy of Sciences 

(Ulyanovsk branch), Ulyanovsk 

 

4. Генерация запутанных фотонов в оптических волокнах 
Иванов О.В.

1
, Бакуров Д.Д.

1,2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 

5. Электрофизические свойства полимерных нанокомпозитных пленок                       

с ориентированными углеродными нанотрубками 
Сергеев В.А.

1,2
, Васин С.В.

1
, Фролов И.В.

1,2
, Ефимов М.С.

2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 



 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

Регламент выступления – 10 мин. 

Секция ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА 

26 октября 2021 г.       14-00                                                      Председатель О.В.Иванов 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

1. Определение диапазона токовой перестройки полупроводникового лазера 

при различных частотах тока накачки 
Борисов Ю.С.

1,2
, Иванов О.В.

1,2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2. Расчет продольной, поперечной и азимутальной составляющих 

поверхностного поля оболочечных мод волокна в зависимости от длины волны 
Абельмас М.А.

1
, Бакуров Д.Д.

1,2
, Иванов О.В.

1,2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

3. Исследование генерации запутанных фотонов в скрученном оптическом волокне 
Бакуров Д.Д.

1,2
, Абельмас М.А.

1
, Иванов О.В.

1,2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

4. Экспериментальная установка для работы с волоконно-оптическим 

датчиком кислотности 
Гафурова Л.И.

1
, Черторийский А.А.

1,2
, Низаметдинов А.М.

2
, Иванов О.В.

1,2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

5. Генерация последовательностей частотно-модулированных импульсов                         

в каскадах световодов с внутриволоконными решетками показателя преломления 
Абрамов А.С.

1
, Золотовский И.О.

1
, Камынин В.А.

2
, Фотиади А.А.

1
 

1
Ульяновский государственный университет, г.Ульяновск 

2
Институт общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук, г.Москва 

6. Каскадная волоконная схема генерации последовательностей 

субпикосекундных лазерных импульсов 
Абрамов А.С., Золотовский И.О., Коробко Д.А., Фотиади А.А. 

Ульяновский государственный университет, г.Ульяновск 

7. Модуляция и усиление волновых пакетов в усилителях с бегущей волной 

показателя преломления 
Золотовский И.О., Лапин В.А., Миронов П.П., Семенцов Д.И. 

НИТИ им.С.П.Капицы УлГУ, г.Ульяновск 

8. Управление смещением отраженного гауссова пучка посредством 

пространственной модуляции его фазы 
Глухов И.А.

1,2
, Дадоенкова Ю.С.

1,2
, Bentivegna F.F.L.

2
, Моисеев С.Г.

1,3,4
 

1
УлГУ, г.Ульяновск

  

2
Национальная инженерная школа г.Бреста, Франция 

3
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

4
УлГТУ, г.Ульяновск 

9. Виртуальный лабораторный практикум по дисциплине «Оптические 

устройства в радиотехнике» 
Мифтахов Э.М., Дулов О.А. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 



 

 

Секция                     ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

                                    В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ 
 

26 октября 2021 г.       14-00                                                   Председатель А.А.Гавриков 

Ауд. №1 УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

1. Повышение точности измерения теплового сопротивления биполярных 

транзисторов по ОСТ 11 0944-96 
Гавриков А.А.

1
, Саландаева Е.П.

2,3 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3
АО «НПП «Завод Искра», г.Ульяновск 

2. Сравнительный анализ результатов измерения теплового сопротивления 

микросхем модуляционным и стандартным методом 
Гавриков А.А.

1
, Николаев И.В.

2
 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3. Тепловая модель светодиода при нагреве гетероструктуры лазерным излучением 
Ходаков А.М.

1
, Фролов И.В.

1,2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

4. Определение тепловых параметров светодиода методом лазерного нагрева 
Фролов И.В.

1,2
, Сергеев В.А.

1,2
, Ненюков С.В.

2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

5. Исследование деградации мощных InGaN/GaN светодиодов в режимах 

больших токовых импульсов 
Тальнишних Н.А., Иванов А.Е. 
НТЦ микроэлектроники и субмикронных гетероструктур РАН, г. Санкт-Петербург 

6. Зависимость термомеханических напряжений в субмодуле выходного усилителя 

мощности Х-дапазона от параметров слоя адгезива 
Ходаков А.М.

1
, Тарасов Р.Г.

2
, Сергеев В.А.

1
, Козликова И.С.

2
 

1
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
АО «НПП «Завод «Искра», г.Ульяновск 

7. Исследование температурных коэффициентов выходных напряжений               

цифровых интегральных микросхем 
Трухин М.В.

1,2
, Ламзин В.А.

1
 

1
АО «НПП «Завод «Искра», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

8. Экспериментальная проверка способа измерения переходной тепловой 

характеристики цифровых интегральных микросхем 
Сергеев В.А.

1
, Трухин М.В.

2
 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

9. Способы контроля нагрева электрооборудования в процессе эксплуатации 
Семочкин И.И., Доманов В.И.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

10. Устройство определения области безопасных режимов работы биполярных 

транзисторов 
Дулов О.А., Ровнов В.М.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 



 

 

Секция                    МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

                                  В ЭЛЕКТРОНИКЕ 

27 октября 2021 г.         10-00                                                        Председатель С.В.Сухов 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

1. Мультизадачное обучение с подкреплением с помощью передачи знаний 
Аглюков И.Н.

1
, Антонов Д.И.

2
, Канин Д.П.

3
, Леонтьев М.Ю.

2
, Святов К.В.

3
, Cухов С.В.

2 

1
Высшая школа экономики, г.Москва 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

3
УлГТУ 

2. Эффективность преобразования аналоговых сетей в спайковые 
Леонтьев М.Ю., Антонов Д.И., Сухов С.В.

 

УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

3. Применение методов машинного обучения для распознавания активности 

головного мозга по данным электроэнцефалограмм 
Андриянов Н.А.

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

4. Регрессионные методы идентификации параметров дважды стохастических 

случайных процессов 
Андриянов Н.А.

1
, Дементьев В.Е.

2 

1
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

5. Исследование определения параметров пожара на фотоснимках 
Иванова М.А., Иванова Д.А., Кирпичникова М.Ю.

 

ПГУТИ, г.Самара 

6. Анализ изменения снимка пожара при обработке изображения 
Иванова Д.А., Иванова М.А., Кирпичникова М.Ю.

 

ПГУТИ, г.Самара 

7. Подходы к расчету взаимной информации для задачи оценки 

геометрических деформаций изображения 
Коваленко Р.О.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

8. Применение метода псевдоградиентной идентификации объектов                                

на полутоновых изображениях 
Магдеев Р.Г., Ташлинский А.Г.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

9. О статистических средних наблюдаемых для волн в электрически 

однородной цепи 
Алексеева Е.С., Рассадин А.Э.

 

Высшая школа экономики, г.Н.Новгород 

10. Разработка программной системы для численного решения уравнения 

Больцмана методом конечных элементов 
Конченков В.И., Полянский Е.О., Шпитько Е.В.

 

Волгоградский государственный технический университет, г.Волгоград 

 

 

 



 

 

11. Сквозное конфигурирование конструкторского решения в CAE/CAD-системах 
Шайхеева Г.Р.

1
, Цыганков Д.Э.

1
, Горбачев И.В.

2 

1
АО «Ульяновский механический завод», г. Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

12. Особенности проектирования цифровых устройств в САПР WebPACK ISE 
Любецкий Д.С., Андреев Д.В.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

13. Возможности VHDL-проектирования цифровых систем 
Дороднов А.Ю., Андреев Д.В.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

14. Применение САПР систем при проектировании схем электрических 

принципиальных 
Сидорычева Е.В., Сидорычев В.А.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

15. Моделирование и проектирование имитатора электрогидравлического 

клапана КЭ26/1 при проверке блока БТСЭ-62 
Абраменко А.А.

1
, Бородин С.М.

2 

1
АО «Авиастар-СП», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

16. Алгоритм подбора аспектного соотношения для выходных транзисторов                

в усилителе мощности класса AB для достижения максимальной мощности 

на выходе 
Шомахмадов Д.П.

1,2 

1
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г.Зеленоград 

2
АО «Зеленоградский нанотехнологический центр», г.Зеленоград 

17. Изучение системы SAFEDOCK A-VDGS с применением AR-технологий 
Абдрашитов Д.Р., Григорян А.С., Кольцов В.Р., Евсевичев Д.А., Максимова О.В.

 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

18. Симулятор бортовой аппаратуры ближней навигации РСБН-85 
Гареев И.И., Смулько М.Т., Евсевичев Д.А., Максимова О.В.

 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

19. Симулятор радиостанции Р-861М1 
Колос А.А., Березянский Л.С., Евсевичев Д.А., Максимова О.В.

 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

20. Симулятор приемника системы навигации «ЧАЙКА» 
Хисяметдинов Р.Н., Маркес Монтенегро А.Г., Дубенцев Д.А., Евсевичев Д.А., 

Максимова О.В.
 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

21. Модель курсо-глиссадной системы посадки 
Шеймердянов Ф.А., Фарков К.И., Евсевичев Д.А., Максимова О.В.

 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

 

 

 

 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 

 



 

 

Секция                  ФИЗИКА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР 

                                И НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 27 октября 2021 г.       10-00                                                            Председатель Р.А.Браже                                  

Ауд. №606 УлГТУ, г.Ульяновск, ул.Северный Венец, 32 

1. Влияние функционализации поверхности на физические свойства МУНТ 
Айзатуллин Т.И., Ваганова Е.С., Давыдова О.А.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

2. Оптимизация  процесса химического модифицирования многостенных 

углеродных нанотрубок 
Хайруллова Р.М., Макарова И.А., Бузаева М.В.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

3. Особенности получения полимерных нанокомпозитов 
Макарова И.А.

1
, Бузаева М.В.

1
, Сергеев В.А.

1,2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

4. Анализ материалов для создания излучающих структур 
Колотилов А.А., Кудрявцева А.А.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

5. Исследование влияния времени плазменной обработки на характеристики 

пленок нитрида титана, нанесенных методом химического осаждения            

из газовой фазы 
Горностай-Польский В.С.

 

НИУ «МИЭТ», г. Зеленоград 

6. Гетероструктуры с субмикронными слоями GeSn(Si) на Si(001), выращенные 

методом HW CVD для использования в устройствах микро- и оптоэлектроники 
Титова А.М., Денисов С.А., Кузьмин М.Ю., Шенгуров В.Г.

 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород 

7. Фотоэлектрические свойства фотодиодов с барьером Шоттки на основе Ga2O3 
Петренко А.А., Ковач Я.Н., Агеев А.Е., Апанасевич А.В., Кремлева А.В., Бугров В.Е.

 

Университет ИТМО, г.Санкт-Петербург 

8. Исследование и разработка процесса магнетронного осаждения тонких 

пленок вольфрама и его сплавов с Re, Ti, N на кремнии и оксиде кремния 
Тимаков А.В.

 

НИУ «МИЭТ», г.Зеленоград 

9. Пассивация нанопленок иттербия, выращенных на Si(111) подложке,                      

с помощью хемосорбированных слоев молекул СО и О2 
Непочатова Д.Э.

1,2
, Митцев М.А.

2
, Кузьмин М.В.

2 

1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»             

им. В.И. Ульянова (Ленина), г.Санкт-Петербург 
2
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, г.Санкт-Петербург 

10. Исследование Ленгмюровских монослоев смесей пирена и арахиновой 

кислоты методом скачка поверхностного потенциала 
Миронюк В.Н., Трушков Г.В., Полякова К.А., Аммар А.Ж.К., Глуховской Е.Г. 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского, г.Саратов 

11. Формирование композиционных материалов на основе нанотубулярного 

диоксида титана, модифицированного платиной 
Васильков М.Ю.

1,2
, Михайлов И.Н.

1,2
, Ушаков Н.М.

1,3
 

1
СФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, г.Саратов 

2
СГТУ им. Гагарина Ю.А., г.Саратов 

3
СГУ им. Н.Г.Чернышевского, г.Саратов 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 



 

 

Секция       СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА СВЧ 

27 октября 2021 г.      14-00                                                     Председатель О.С.Фокин  

Ауд. № 214 3-й учеб. корп. УлГТУ, г.Ульяновск, ул.Северный Венец, 32 
 

1. Варианты использования пленочных защитных покрытий                                        

на микрополосковых устройствах в диапазоне сверхвысоких частот 
Лепешкин А.Н.

1
, Бородин С.М.

2 

1
16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ, г. Мытищи 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

2. Дефекты при нанесении паяльной пасты и способы их устранения 
Карабаев Е.В., Бородин С.М.

 

1
АО «Ульяновский механический завод» , г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3. Оптимизация электрических соединений в блоке 
Тарасова В.В.

1
, Бородин С.М.

2 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

4. Исследование свойств металлических материалов, применяемых для 

покрытия выводов радиоэлементов 
Титова Е.В.

1
, Бородин С.М.

2 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

5. Способ повышения помехоустойчивости и помехозащищенности РЛС 
Дуванов А.А.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

6. Уменьшение электромагнитных помех в источниках вторичного  

электропитания бортовой радиоэлектронной аппаратуры 
Сидорычев В.А., Сидорычева Е.В.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

7. Исследование заливочных компаундов с целью улучшения 

эксплуатационных свойств изделий 
Караганова О.Г.

1,2
, Фокин О.С.

2 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск

 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

8. Исследование материалов, используемых для теплопередачи, с целью 

улучшения эксплуатационных характеристик 
Максимова М.А.

1,2
, Фокин О.С.

2 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск

 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

9. Применение кремнийорганических полимеров в герметизации              

электронных средств 
Тихонова Т.Н.

1,2
, Фокин О.С.

2 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск

 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 



 

 

10. Оптимизация схемы электрической принципиальной на этапе принятия 

конструкторско-технологического решения 
Маштаков В.Е., Фокин О.С.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

11. Конструкторско-технологическое решение таймера с памятью 
Беляева Е.А., Фокин О.С.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

12. Анализ возможностей повышения плотности записи цифровой информации 

на движущийся ленточный носитель 
Крицштейн А. М., Черноморченко А. В.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

13. Линейный следящий электропривод 
Крицштейн А.М., Хайретдининов Р.А., Фомичев А.С.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

14. К вопросу влияния конструктивных параметров массивного ротора                        

на переходные процессы в асинхронных двигателях                                                        

с аксиальным воздушным зазором 
Крицштейн А.М., Хайретдининов Р.А., Фомичев А.С.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

15. К выбору способа торможения торцевого асинхронного двигателя                               

с дисковым ротором, совмещенным с конструкцией лентопротяжного 

механизма 
Крицштейн А.М., Хайретдининов Р.А., Фомичев А.С.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 
 

 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

Секция       МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ МИКРО- 
И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

27 октября 2021 г.      14-00                                                      Председатель С.Г.Моисеев 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

1. Емкостные системы на основе нанопористого оксида алюминия 
Адамович А.А., Явтушенко И.О., Махмуд-Ахунов М.Ю. 

УлГУ, г.Ульяновск 

2. Математическая модель кирального метаматериала с учетом свойства 

гетерогенности 
Лиманова А.И., Осипов О.В. 

ПГУТИ, г.Самара 

3. Концентрация ИК-диапазона с помощью двухкамерного                           

кирального стеклопакета 
Цилимбаев Н.А. 

ПГУТИ, г.Самара 

4. Изучение отражения электромагнитных волн от двухслойного                 

кирального метаматериала 
Осипов О.В., Семенченков Д.М. 

ПГУТИ, г.Самара 

5. Пьезоэффект в пористом борофен-графеновом бислое 
Кочаев А.И. 

Научно-исследовательский институт Проблем развития научно-образовательного 

потенциала молодежи, г.Москва 

6. Излучающие свойства двумерных фотонных кристаллов, сформированных 

на кремниевых структурах с упорядоченными, самоформирующимися 

наноостровками Ge(Si) 
Перетокин А.В.

1,2
, Степихова М.В.

1
, Новиков А.В.

1,2
, Смагина Ж.В.

3
, Дьяков С.А.

4 

1
ННГУ им. Лобачевского, г.Нижний Новгород 

2
ИФМ РАН, д. Афонино Нижегородской обл.  

3
ИФП им. А.В. Ржанова СО РАН, г.Новосибирск 

4
Сколковский институт науки и технологий, г. Москва 

7. Когерентные фононы, возбуждаемые двумя оптическими импульсами 
Семенов А.Л., Бахонин А.В.

 

УлГУ, г.Ульяновск 

8. Исследование возможности создания низкоэмиссионных покрытий катодно-

сеточных узлов ЭВП СВЧ вакуумно-плазменной электроники 
Шабунин Н.О.

1,2
, Яфаров Р.К.

1,2 

1
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 

2
СФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Саратов 

9. Влияние ускоряющего потенциала в процессе синтеза на морфологию 

углеродных пленочных структур 
Шабунин Н.О.

1,2
, Никулин Ю.В.

2
, Яфаров Р.К.

1,2
 

1
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 

2
СФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Саратов 

 



 

 

10. Влияние обработки во фторуглеродной плазме на коэффициент усиления 

поля и работу выхода электронов наноуглеродных пленок 
Шабунин Н.О.

1,2
, Яфаров Р.К.

1,2
 

1
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 

2
СФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Саратов 

11. Влияние электрофизических свойств и плазменного фторирования                         

на вторичную электронную эмиссию углеродных пленочных структур 
Шабунин Н.О.

1,2
, Шумихин К.В.

3
, Яфаров Р.К.

1,2
 

1
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 

2
СФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Саратов 

3
АО научно-производственное предприятие «Алмаз» , г.Саратов 

12. Релаксация резистивного состояния мемристоров на основе 

стабилизированного диоксида циркония в зависимости от параметров 

шумового воздействия 
Коряжкина М.Н.

1
, Филатов Д.О.

1
, Новиков А.С.

1
, Шишмакова В.А.

1
, Шенина М.Е.

1
, 

Белов А.И.
1
, Антонов И.Н.

1
, Михайлов А.Н.

1
, Горшков О.Н.

1
, Агудов Н.В.

1
, Спаньоло Б.

1,2
 

1
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород 

2
Университет Палермо, Италия 

13. Исследование деградационных свойств проводящей нити мемристора 
Кочергин В.С., Штрауб Н.И., Суняйкин Д.В., Клюев А.В., Якимов А.В. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород 

14. Связь энергий активации диффузии ионов кислорода с параметром формы 

спектра фликкерного шума в мемристорах 
Маторина О.В., Клюев А.В., Якимов А.В. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород 

15. Исследование влияния давления на проводимость нанокомпозита 

поливиниловый спирт – многостенные углеродные нанотрубки 
Ефимов М.С.

1
, Низаметдинов А.М.

2
, Васин С.В.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

16. Высоковольтные лавинные 4H-SiC диоды с охранной краевой 

полуизолирующей областью 
Иванов П.А., Лебедева Н.М., Ильинская Н.Д., Самсонова Т.П., Кудояров М.Ф.

 

ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, г.Санкт-Петербург 
 

 

 

 

 

 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Секция       ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  

       И КОНТРОЛЯ 

28 октября 2021 г.      10-00                                                      Председатель В.А.Сергеев 
Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2  

1. Низкотемпературный и радиационно-стойкий CJFET повторитель 
напряжения для задач проектирования активных RC-фильтров 
Бугакова А.В.

1
, Денисенко Д.Ю.

1,2
, Чумаков В.Е.

1
, Титов А.Е.

2 

1
Донской государственный технический университет, г.Шахты 

2
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

2. Быстродействующий СBJT буферный усилитель с дифференцирующей 
цепью коррекции переходного процесса 
Бугакова А.В.

1
, Денисенко Д.Ю.

1,2
, Бутырлагин Н.В.

1 

1
Донской государственный технический университет, г.Шахты 

2
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

3. CMOS операционный усилитель с повышенной скоростью нарастания 
выходного напряжения 
Денисенко Д.Ю.

1,2
, Чумаков В.Е.

1
, Бугакова А.В.

1 

1
Донской государственный технический университет, г.Шахты 

2
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

4. Буферный усилитель класса АВ на комплементарных полевых транзисторах 
с управляющим p-n переходом для работы при низких температурах 
Жук А.А.

1
, Титов А.Е.

2
, Пахомов И.В.

1 

1
Донской государственный технический университет, г.Шахты 

2
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

5. Арсенид-галлиевый буферный усилитель для работы                                                   
в тяжелых условиях эксплуатации 
Чумаков В.Е.

1
, Титов А.Е.

2
, Кунц А.В.

3 

1
Донской государственный технический университет, г.Шахты 

2
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

3
Белорусский государственный университет, г.Минск 

6. Улучшенный мультидифференциальный операционный усилитель                    
для криогенных температур 
Кунц А.В.

1,2
, Галкин Я.Д.

1,2
, Дворников О.В.

3 

1
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г.Минск

 

2
Институт ядерных проблем Белорусского государственного университета, г.Минск 

3
Минский научно-исследовательский приборостроительный институт, г.Минск 

7. Мониторинг качества амила в контейнере - цистерне ИМО-5                                     
с использованием искусственной нейронной сети 
Галкин В.Б., Абраменков Д.С., Миненков К.Д.

 

Вольский военный институт материального обеспечения, г.Вольск 

8. Принципы построения мультисенсорных систем газоаналитических приборов 
Зинченко Т.О.

 

ПГУ, г.Пенза 

9. Спектральный и мощностной мэппинг мощных AlInGaN кристаллов 
Иванов А.Е.

1,2
, Черняков А.Е.

1
, Закгейм А.Л.

1 

1
НТЦ Микроэлектроники РАН, г.Санкт-Петербург 

2
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г.Санкт-Петербург 

10. Цифровой измеритель амплитудно-частотных характеристик 
Казанков А.А.

1
,
 
Гаврилов М.С.

2 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

11. Измеритель характеристик полупроводниковых приборов 
Казанков А.А.

 

АО «Ульяновский механический завод» , г.Ульяновск 



 

 

12. Оптимизация метода верификации параметризованной цифровой ячейки 
постоянного запоминающего устройства 
Коновалов М.А.

 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика                         
С.П. Королева, г.Самара 

13. Разработка аппаратно-программного комплекса для оповещения                            
об аварийных ситуациях в серверной комнате 
Конченков В.И., Малкова Д.В., Токарев А.А.

 

Волгоградский государственный технический университет, г.Волгоград 

14. Активная радиосенсорная техническая диагностика 
Бойков К.А., Кошолкин Я.Ю.

 

Московский технологический университет (МИРЭА), г.Москва 

15. Оптоэлектронные датчики статического и полного давлений на базе упругих 
элементов и ПЗС – линеек 
Антонец И.В.

1
, Борисов Р.А.

2
, Черторийский А.А.

3
, Нигматуллина Л.А.

1
, Каштанов Н.В.

4 

1
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

2
ОАО «Авангард», г. Санкт-Петербург 

3
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

4
УлГТУ, г.Ульяновск 

16. Автоматизированная система регулирования диаметра филамента для 3D-печати 
Сидоров А.В.

1
, Хайруллов Д.И.

1
, Низаметдинов А.М.

2
, Черторийский А.А.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

17. Узел микроконтроллера стенда автоматического контроля автомобильных зеркал 
заднего вида 
Хайруллов Д.И.

1
, Радаев О.А.

2
, Черторийский А.А.

2
, Низаметдинов А.М.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

18. Зависимость вероятности ошибок при отбраковке полупроводниковых 
приборов по параметрам НЧ шума от погрешности измерения 
информативного параметра 
Резчиков С.Е.

1
, Сергеев В.А.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

19. Профилированный чувствительный элемент в виде круглой мембраны                   
с повышенной чувствительностью 
Рыблова Е.А., Волков В.С. 
ПГУ, г.Пенза 

20. Управление освещением в теплице 
Стасенко Ю.И.

1
, Романенко С.А.

2
, Миненко П.А.

3
, Шардина А.О.

1
, Шрайбер А.М.

4
, 

Солдаткин В.С.
1 

1
ТУСУР,  г.Томск 

2
Томский политехнический университет, г.Томск 

3
ТГАСУ, г.Томск 

4
ТГУ, Томская область, г.Томск 

21. Разработка методики поверки нестандартного электронного оборудования 
Фокин Я.О., Фокин О.С.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

22. Проблемы и перспективы метрологического обеспечения                       
производства электронных средств 
Фокин Я.О., Фокин О.С.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 



 

 

 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

28 октября 2021 г.          15-00                                                       Председатель В.А.Сергеев  

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2     

 

1. Подведение итогов 24-й Всероссийской молодежной научной конференции 

«Актуальные проблемы физической и функциональной электроники» 

Докладывают председатели секций 

2. Обсуждение и принятие рекомендаций.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА 
 

Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 

Российской академии наук, 

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

 

 
 

 

Ульяновский государственный технический университет, 

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32  

 

 


